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摘要(译)

本发明公开了基于芳杂环并‑2‑S,S‑二氧二苯并噻吩单元的双极性小分子
发光材料及其制法与应用。本发明将芳杂环并‑2‑S,S‑二氧二苯并噻吩单
体与含Ar结构的硼酸酯单体通过Suzuki偶联反应之后，得到所述的基于
芳杂环并‑2‑S,S‑二氧二苯并噻吩单元的双极性小分子发光材料。本发明
的双极性小分子发光材料具有良好的溶解性、成膜性和薄膜形态稳定
性，同时具有良好的电子和空穴传输性能，可以平衡载流子的注入与传
输，使得更多的激子有效地复合，基于该材料的发光层可以避免与空穴/
电子传输层界面间的混合现象，从而提高器件的发光效率；基于本发明
材料的发光层在制备电致发光器件时不用退火处理，使得制备工艺简
单。
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